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Detekcija zracenja
DOMOCU senzora BG51 |
Arduina

DEMO




Cinjenice o najvecoj nuklearnoj katastrofi
ikada

= Na severu Ukrajine, pri granici sa Belorusijom, samo tri kilometra od grada Pripjat
nalazila se nuklearna elektrana, zaposljavala oko 7.000 ljudi

= Petak, 26. april 1986. godine: 176 radnika spremalo da izvede odredeni test koji je
trebalo da doprinese ustedi energije, onda se desila nesreca

= Nivo radijacije je bio toliko veliki da su preminule morali da stavljaju u olovne kovcege

" Oni koji su radili na cis¢enju i spreCavanju joS vecCe katastrofe mogli su da rade
bezbedno samo 40 sekundi, Cak i u specijalnim odelima protiv zraCenja

" Posle eksplozije broja€ u kontrolnoj sobi pokazivao je 3.63 (ujedno i najveca vrednost).
Pravo ocCitavanje je bilo 15.000!

" Podrucje oko nuklearke i grada Pripjata nece biti naseljivo bar josS narednih 20.000
godinal
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Cernobil

/ato je bitno da merimo radijaciju...
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ENERGIA

NEJONIZUJUCE ZRACENJE JONIZUJUCE ZRACENJE

BEZBEDNO SKORO BEZBEDNO OPASNO BEZBEDNO i BLAGODETNO IZUZETNO STETNO
mala opasnost u odgovarajucoj dozi

( >)_$
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UV \

FREKVENCUA 50 Hz 1MHz 500MHz 1GHz A 10GHz K 30GHz 600THz A, 3PHz K 300PHz A 30EHz

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TALASNA DUZINA ' 6000 km ' 300 m 60 cm 30 cm 3cm 10mm ° 500nm ° 100 nm 1nm 10 pm
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Senzor zracenja BG51
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Senzor zracenja — povezivanje sa
Arduinom

p) Arduino




Kod

#define zujalicaPin 3
#define senzorPin 2

volatile int brojac=0;

unsigned long vreme;

unsigned long odmerak;

unsigned long staroVreme=0;

float zracenje=0.0;

const float kalibracioniFaktor=3.4;
int maxBrojac=10;
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Kod

void setup() {
pinMode(zujalicaPin,OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(senzorPin),detekcijaISR,RISING);
Serial.begin(9600);

¥
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Kod

void loop() {
vreme=millis();
if(brojac>=maxBrojac){
odmerak=vreme-staroVreme;
staroVreme=vreme;
brojac=0;
zracenje=float(maxBrojac)*60.0*1000.0/float(odmerak)/kalibracioniFaktor;

¥

Serial.print("Radiation dose eqivalent rate is: ");
Serial.print(zracenje);
Serial.println("™ uSv/h.");
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Kod

void detekcijaISR(){
brojac++;
digitalWrite(zujalicaPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(zujalicaPin,LOW);
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